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Rpasoned statement under Article J5(z) wiin 
Sns and explanations supporting such statement 



Certain documents cited 
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,as amended under Article 19, 
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, filed with the letter of 
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the drawings, sheets/fig . 

sheets/fig , 
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, as originally filed, 
, filed with the demand, 
, filed with the letter of 
, filed with the letter of 
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[ I the claims, Nos. 

I I the drawings, sheets/fig 
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■ citations and explanations supporting such statement 



Statement 
Novelty (N) 



Claims 
Claims 



1-18 



YES 
NO 



Invemive step (IS) ^^^^^^^ 

Claims 

Industrial applicability (lA) Claims 

Claims 



1-18 VES 
NO 



1-18 YES 
NO 



Citations and explanations 

novelty: none of the xnternat xonal search report 
citations discloses a device as per Claim 1 or a 
method as per Claim 10. 

inventrve step: documents Dl and D2 (US-A-3 282 816 
3^,-, US-A-4 090 941) show similar devices m which 
the substrates are located inside a cylindrical 

sputtering cathode, tne enu ^o^.o 

covered by insulating plates. In the device as per 
the invention, the substrates are enclosed o^n all 
sides by a box-type structure made of 

el^.^troconductive material. The magnetic coils used 
,n the prior art are therefore not necessary and the 
substrates can be arranged in the device in any 
direction without this leading to processing 
irregularities. Corresponding improvements in the 
P.n^essing of substrates can be obtained using the 
Lthod as per Claim 10. The subject matter of these 
claims is not suggested by the prior art. 

. ^ .^.^^^^ 9 ^r, q and 11 to 18 disclose 
Dep'enaen^ '-jLa^m^ ^ - ° 



ef erred embodiments. 
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In^Wtional application No. 

PCT/EP 99/05409 



[The rollovvmg observations on the clarUy of the claims, description, and drawings or on the question whether the claims are full 
supported by the description, are made: 

Claims 1 and 2 refer to an opening (61), whereas 
this opening is referred to using reference sign 6' 
in the description and Figure 1. The said claims 
are therefore inconsistent with the description. 



Ill, Certain observations on the international application 



Form PC r IPF^A/409 (Box VIIl) (January 1994) 



VERTRAG UBE^IE INTERNATIONALE ZUS#MENARBEn\AUFDEM "T^ 
VERIKAUUD ^ QEBIET DES PATENTWESEN& 1 



PCT 



RECD 0 3 NOV 2000 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER PRUFUrtaSBHRICHT 

(Artikel 36 und Regel 70 PCT) 



PCT 



Aktenzeichen des Anmelders od©r Anwalts 
98/3431 7-IST 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP99/05409 



siehG Mittellung uber die Ubersendung des internationalen 
WEITERES VORGEHEN vorlaufigen Prutungsbericht (Formblatt PCT/IPEA/416) 



Internationales Anmeldedatum^Tag/Monat/Ja/if; 
28/07/1999 



Priorltatsdatum (Tag/Monat/Tag) 
31/07/1998 



Internationale Patentklassification (IRK) oder nationals Wassifikation und IPK 
C23C14/34 



Anmelder 



FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUR FQRDERUNG DER ANGEWAND 



Internationale vorl.utlgen PrOtung beauttragte 

Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemaR Artikel 36 uberm:ttelt. 



2. Dieser 



BERICHT umfalBt insgesamt 4 Blatter einschlleRlich dieses Deckblatts. 



^ Au.erdem l,egen der. Bericht ANLAGEN bei; dabel ^-^^'t es sich ^^^^^^^ ■:::r:Sr 
Diese Anlagen umtassen insgesamt 7 Blatter. 



Dieser Bericht enthalt Angaben zu tolgenden Punkten: 
1 S Grundlage des Berichts 

□ Kelne Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, ertinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 

□ Mangelnde Einheitlichkeit der Ertindung ^ ,.„a rt^r 
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111 
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IV 
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□ 


Vll 
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Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 



Datum der Einreichung des Antrags 
10/02/2000 



Name und Postanschrift der mit der internationalen vorlaufigen 
Prufung beauttragten Behorde: 

- Europaisches Patentamt - P.B. 581 8 Patenttaan 2 

/iVtt NL-2280 HV Rijswijk - Pays Bas 

Tel. +31 70 340 - 2040 Tx: 31 651 epo nl 
Fax: +31 70 340 - 3016 



Datum der Fertigstellung dieses Berichts 



02.1 1.2000 



Bevotlmachtigter Bediensteter 
Patterson, A 

Tel. Nr. +31 70 340 3421 




Formblatt PCT/lPEA/409 (Deckblatt) (Januar 1994) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER PCT/EP 99/05409 

PRUF UNGSBERICHT mtemafonales Alctenz e.chen PCT/EP99/05409 

I Grundlage des Berichts 

nicht beigefugt, weil sie keine Anderungen enthalten.): 
Beschreibung, Seiten: 
2 4-16 ursprungliche Fassung 

-l 3 3a eingegangen am 



27/07/2000 mit Schreiben vom 26/07/2000 



Patentanspriiciie, Nr.: 

1_18 eingegangen am 

Zeichnungen, Blatter: 

ursprungliche Fassung 



2. Aufgrund der Anderungen sind tolgende Unterlagen fortgetallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 

□ Anspruche, Nr.: 

□ Zeichnungen, Blatt: 



27/07/2000 mIt Schreiben vom 26/07/2000 



angegebenen Grunden i 
eingereichten Fassung hinausgehen (Regel 70.2(c)): 



4. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 



Formblatt PCT/lPEA/409 (Felder 1-VIII. Biatt 1) (Januar 1994) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/05409 



V Begriindete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit. der ^'^'"''^J^'^,^^" [^^»|f ""^ 
gewerCiichen Anwendblrkelt; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung d.eser Feststellung 



Feststellung 
Neuheit (N) 

Eriinderische Tatigkeit (ET) 



Ja: Anspruche 1-18 
Nein: Anspruche 

Ja: Anspruche 1-18 
Nein: Anspruche 



Gewerbllche Anwendbarkeit (GA) Ja: Anspruche 1 -1 8 

Nein: Anspruche 



2. Unterlagen und Erklarungen 
siehe Beiblatt 



VIII. Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 

zur Kiarheit der Patentanspruche, der Beschreibung und der Zeichnungen oder zu der Frage, ob die Anspruche 
in vollem Umfang durch die Beschreibung gestutzt werden, ist folgendes zu bemerken: 

siehe Beiblatt 



Formblatt PCT/lPEA/409 {Felder l-Vlll, Blatt2) (Januar 1994) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/EP99/05409 
PRUFUNGSBERICHT - BEIBLATT . 



Zu Punkt V 

Begriindete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der 
erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkelt; Unterlagen und 
Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 

Neuheit: keine der in der Internationalen Recherchenbericht zitierten Druckschriften 
offenbart eine Vorrichtung gemaB dem Patentanspruch 1, bzw ein Verfahren gemaB 
dem Patentanspruch 10. 

Erfinderische Tatigkeit: die Druckschritten D1 und D2 (US 3 282 816 und US 4 090 
941) zeigen ahnliche Vorrichtungen, wobei die Substrate sich innerhalb einer 
zylinderformigen Sputterkathode befinden, deren Stirnflachen durch isolierende Platten 
gedeckt werden. Bei der erfindungsgemaBe Vorrichtung werden die Substrate allseitig 
durch ein kastenformig Gebilde aus elektrisch leitendem Material umschlossen. 
Hierdurch sind die im Stand derTechnik benutzten Magnetspulen unnotig, und konnen 
die Substrate mit einer beliebigen Orientierung in die Vorrichtung angeordnet werden, 
ohne dass UngleichmaBigkeiten in der Behandlung auftreten. Entsprechende 
Verbesserungen in der Behandlung von Substraten sind durch das Verfahren gemaB 
dem Anspruch 10 erhaltlich. Der Gegenstand dieser Anspruche wird nicht durch den 
Stand der Technik nahgelegt. 

Weitere, bevorzugte Ausfuhrungsmoglichkeiten sind den abhangigen Anspruchen 2 bis 
9 und 11 bis 18 zu entnehmen. 



Zu Punkt VIII 

Bestimmte Bemerkungen zur Internationalen Anmeldung 

Die Patentanspruche 1 und 2 beziehen sich auf eine Offnung (61), wahrend diese 
Offnung in der Beschreibung und der Abbildung 1 mit 6' angedeutet wird. Hierdurch 
entsteht ein Widerspruch zwischen den erwahnten Anspruchen und der Beschreibung. 



Formblatt PCT/BeiblatV409 (Blatt 1) (EPA-April 1997) 
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Vorrichtung und Verfahren zur Plasm abehandlunq von 
Geqenst&nden im Vakuum 

Die Erfindung betrif ft eine Vorrichtung und ein Ver- 
fahren zur Plasmabehandlxing von Gegenstanden im Vaku- 
um unter Verwendung eines Plasmas, wobei die M5glich- 
keit besteht, vielgestaltige Gegenstande allseitig zu 
beschichten bzw. zu modif izieren, ohne dafi ein grofier 
anlagentechnischer bzw. verf ahrenstechnischer Aufwand 
erfcrderlich sind. Neben der Beschichtung bzw. Modi- 
fizierung zur Verbesserung, z.B. der Haf tf estigkeit 
von gegebenenfalls nachtrSglich auf zubringenden Be- 
schichtungen kann auch ein Reinigen, Atzen und/oder 
Aktivieren ohne weiteres durchgef iihrt werden. 

Neben der Modif izierung von oberf lachennahen Berei- 
chen von Gegenstanden konnen mit der Erf indirng ins- 
besondere mikroskopisch dichte Metallschichten oder 
Verbindungsschichten, die eine kleine Rauhigkeit auf- 
weisen, aufgebracht werden. 
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Beschichtungsprozesses n5tig ist. 

Aus US 3 282 816 ist ein Sputter-Verf ahren mit einer 
zylindrischen Hohlkathode bekannt. Dabei werden zu 
5 beschichtende Gegenstande im Zentrim der zylindri- 

schen Hohlkathode angeordnet und beim Sputter- 
Verfahren auftretende Elektronen mxd lonen rait Hilfe 
eines von der Aufienseite der zylindrischen Hohlkatho- 
de angelegten Magnetf eldes, in deren Inneren gezielt 
10 bewegt. 

Die obere und iintere Stirnseite der zylindrischen 
Hohlkathode sind bei dieser bekannten Losung, durch 
elektrisch nicht leitende, plattenformige Elemente 
15 weitestgehend verschlossen, wobei in diesen Elementen 

Zu- und Abfuhrungen flir Gase sowie an einer Stirnsei- 
te eine Durchftlhrung fiir eine Anode angeordnet sind. 

Aus US 4 090 941 ist eine Vorrichtung zum Sputtern 
20 bekannt, bei der ebenfalls eine zylindrische Hohlka- 

ner Vakuumkammer angeordnet werden, die liber Gaszu- 
und -abfltisse verfUgt und an der ebenfalls Ober Spu- 
len von auBen ein Magnet f eld angelegt wird. Im Inne- 
25 ren dieser zylindrischen Hohlkathode ist eine zusatz- 

liche Kathode angeordnet und die zu beschichtenden 
Gegenstande sind wahrend des Beschichtungsvorgangs im 
Zwischenraum zwischen der zentralen Kathode und der 
zylindrischen Hohlkathode angeordnet. 

30 

Es ist daher Aufgabe der Erfindung, eine Vorrichtung 
und ein entsprechendes Verfahren vorzuschlagen^ mit 
dem eine Oberf lachenmodif izierung und/oder Beschich- 
tung verschiedenst gestalteter Gegenstande an alien 
Seiten und gegebenenf alls auch auf hinterschnittenen 
Flachenbereichen mit geringem anl agent echnischem. 
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verfahrenstechnischem und Kostenaufwand erreichbar 
ist. 

Erf indungsgem^fi wird diese Aufgabe mit den Merkmalen 
des Ansporuchs 1 ftlr die Vorrichtung und den Merkmalen 
des Anspruchs 10 ftir das Verfahren gel^st, Vorteil- 
hafte Ausgestaltungsformen und Weiterbildungen der 
Erfindung ergeben sich durch die Anwendung, der in 
den untergeordneten Ansprtichen genannten Merkraale, 
Die erf indiingsgemafle Vorrichtung kann ftir die bereits 
eingangs in der Beschreibung genannte Beschichtung 
von Gegenstanden mit Metallen, Metall-Legierungen 
Oder verschiedenen Metailverbindnngen^ wie Metal Ini- 
tride bzw. Metalloxide bzw, alternativ und komiaulativ 
hierzu an den Oberfiachen entsprechend modifiziert 
werden, so daB beispielsweise die Haf tungseigenschaf- 
ten fiir nachfolgend auf zubringende Beschichtungen 
verbessert werden konnen. Dabei wird ein kastenf 6rmi- 
ges Gebilde, das beispielsweise die Form eines Recht- 
eckes, Kubuses oder eines Zylinders aus einem elek- 
trisch leitenden Material aufwei*=^ 

vervy^ndet 

kastenformige Gebilde kann fur sich gesehen eine Va- 
kuumkammer darstellen, die durch AnschlnB entspre- 
chender Pumpen und Ventile in Verbindung, mit noch 
nachfolgend zu nennenden technischen Elementen ver- 
wendet wird. Es besteht aber auch die Moglichkeit, 
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FR?lUNHOFER-GESELLSCHAFT 

Patentansprache 

1. Vorrichtung zur Plasmabehandlung von Gegenstan- 
den im Vakuum, bei der 

- ein kastenf ormiges Gebiide (1) aus einem 

elektrisch leitenden Material, eine Vakuum- 
kammer bildet oder in eine Vakuumkammer 
einfuhrbar ist, 

in das gegeniiber dem kastenf brmigen Gebiide 
(1) elektrisch isoliert \ind vom kastenf or- 
migen Gebiide (1) allseitig xomschlossene 
Gegenstande (2) durch mindestens eine ver- 
schlieBbare Offnung (8) in das kastenf ormi- 
ge Gebiide (1) in einem Abstand zur inneren 
Wandung eingesetzt sind; 
mindestens eine Offnung (3) zur Zu- und 
mindestens eine Offnung (4) zur Abfuhr von 
Arbeitsgas sowie eine Offnung (6, 61) zur 
Einf Imxurig von Energie f tir die Erzeugung 
einer Glimmentladung vorhanden sind; 
und das kastenf drmige Gebiide (1) ein ge- 
geniiber dem mit der Glimmentladung erzeug- 
ten Plasma elektrisch negatives Potential 
aufweist . 

2, Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daS durch eine Offnung (61) eine Elek- 

30 trode (5) in das kastenf ormige Gebiide (1) hin- 

einragt/ an der eine Gleich- oder Wechselspan- 
nung zur Plasmaerzeugung angelegt ist. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 

35 zeichnet, dafi durch die Offnung (6) Mikrowellen 
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zur Plasmaerzeugiing in das Innere des kastenfbr- 
migen Gebildes gerichtet sind. 

4. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 3^ 
dadurch gekennzeichnet, dafi die Gegenst^nde (2) 
mit einem vorgebbaren elektrischen Potential be- 
aufschlagt sind. 

5. Vorrichtung nach einem der Ansprtiche 1 bis 4, 
dadurch gekennzeichnet, daJi die Innenwandung des 
Oder das kastenf ormige Gebilde (1) aus einem Be- 
schichtungsiaaterial gebildet oder als flachiges 
Target dort angeordnet ist. 

6. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet/ dafi das kastenf ormige 
Gebilde (1) gekuhlt ist. 

7. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, dafi die lichte Weite des 
kastenf armigen Gebildes (1) mindestens die lf2- 
fache GroSe der Gegenstande (2) und die Gegen- 
stande (2) den zur Verftigung stehenden Raum im 
kastenformigen Gebilde (1) mit 0,1 % bis 30 % 
ausfullen, 

8. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 1, 
dadurch gekennzeichnet, dafi die Grofie der Ab- 
saugoffnung (5) grofier als die Summe der grofie- 
ren der anderen Offnungen (3, 6, 61) des kasten- 
formigen Gebildes (1) ist. 

9. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 8, 
dadurch gekennzeichnet, dafi das kastenf ormige 
Gebilde (1) oder dessen innere Oberflache aus 
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einem Metall, einer Metall-Legierung oder einer 
Metallverbindung besteht. 

10. Verfahren zur Plasmabehandlung von Oberflachen 
von Gegenstanden, lait einer Vorrichtung nach ei- 
nem der Anspriiche 1 bis 9, 

dadurch gekennzeichnet, dafi 
nach Evakuierung auf einen ausreichend niedrigen 
Druck und Sptilung mit einem Arbeitsgas im aus 
einem elektrisch leitenden Material bestehenden 
kastenf ormigen Gebilde (1) ein Plasma erzeugt 
wird/ wobei die Plasmaleistung und das negative 
Potential des kastenf ormigen Gebildes (1) so 
eingestellt werden, daB eine Modif izierung der 
Oberflache und/oder durch Materialabtrag von der 
Innenwandung des kastenf ormigen Gebildes (1) ei- 
ne Beschichtung der Oberflache der allseitig vom 
kastenf ormigen Gebilde (1) umschlossenen Gegen- 
stande (2) durchgefuhrt wird. 

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekennzeich- 
net, daB vor der Modif izierung oder Beschichtung 
bei angelegtem negativen Potential am kastenfor- 
migen Gebilde (1) und gezundeter Glimmentladung 
eine ionengestlitzte Desorption abgesetzter Ad- 
sorbatschichten durchgefuhrt wird. 

12. Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB wahrend der Beschichtung Reak- 
tivgas zugefiihrt wird. 

13. Verfahren nach einem der Anspriiche 10 bis 12, 
dadurch gekennzeichnet, daB Feststof fpulver in 
das kastenformige Gebilde zugefuhrt und/oder in 
einen dort angeordneten Behaitnis bereitgestellt 
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und das Feststof fpulver auf die Oberflache (2) 
der Gegenstande alDgeschieden wird. 

Verfahren nach einem der AnsprUche 10 bis 13, 
dadurch gekennzeichnet, dafi die Potentialdif f e- 
renz zwischen kastenformigem Gebilde (1) und 
Plasma im Bereich zwischen 100 bis 1000 V einge- 
stellt wird. 

erfahren nach einem der Anspruche 11 bis 14, da- 
durch gekennzeichnet, daB das Arbeitsgas mit ei- 
nem Volumenstrom von 10 bis 1000 Norm cm 3/mln 
eingestellt wird. 

Verfahren nach einem der AnsprUche 11 bis 15, 
dadurch gekennzeichnet, daB ftir die Oberflachen- 
modif izierung die Potentialdif ferenz zwischen 
Plasma und kastenf ormigen Gebilde (1) auf klei- 
ner als 200 V eingestellt und/oder der Druck urn 
mindestens das dreifache erhoht wird. 

Verfahren nach einem der Anspruche 11 bis 16, 
dadurch gekennzeichnet, da6 im kastenf 5rmigen 
Gebilde (1) eine Hohlkathoden-Gliramentladung 
ausgebildet wird. 

Vorrichtung nach einem der Anspruche 11 bis 17, 
dadurch gekennzeichnet, daii in das kastenf orraige 
Gebilde (1) Inertgas, Reaktivgas oder ein Ge- 
misch aus Inert- und Reaktivgas als Arbeitsgas 
zeitlich definiert eingefiihrt wird. 
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VERTRAgAeR die INTERNATIONALE ZuSP 
VbK "'^^p GEBIET DES PATENT\a;^E 



MENARBEIT 
ENS 



PCT 

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 
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Internationales Anmeldedatum 
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(Fruhestes) Phoritatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 

31/07/1998 


Anmelder 

FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT ZUF 


\ FORDERUNG DER ANGEWAND 



Dieser .nternationale Recherchenbericht wurde von der internationalen Recherchenbeharde erstel.t und wird dem Anmelder 
Artikel 18 iibermittelt. Eine Kopie wird dem Internationalen Buro ubermittelt. 

1 Grundlagedes Berichts 

Die internasonale Recherche 1st auf der Grundlage einer be, der Behorde eingereichten Obersetzung der internationalen 
Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgefuhrt worden. 
Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung oftenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die Internationale 
Rect^erche auf d2r Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das 
P] in der internationalen Anmeldung in Schriflicher Form enthalten ist. 

^ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computeriesbarer Form einge.eicht worden ist. 
bei der Behorde nachtraglich in schrittlicher Form eingereicht worden ist. 
bei der Behorde nachtraglich in computeriesbarer Form eingereicht worden ist. 

Die Erkiarung, daR das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den Otfenbarungsgehalt der 
internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

Die Erkiarung, dafl die in computeriesbarer Form erfaBten Informationen dem schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen, 

wurde vorgelegt. 



□ 



□ 
□ 
□ 
□ 

□ 



2. □ Bestimmte Anspruche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld I). 

3. Q Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung (siehe Feld II). 

4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Ertlndung 

Q wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 

m wurde der Wortlaut von der Behcirdewiefolgtfestgesetzf. ^v.,„^., tm iiai/imim 

VORRICHTUNG UND VERFAHREN ZUR PLASMABEHANDLUNG VON GEGENSTANDEN IM VAKUUM 



5. Hinsichtlich der Zus a mm en fas sung 

[771 wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. f^.fnoeat^t npr 

' — ' Recherchenbenchts eine Stellungnahme vorlegen. 

6 Folgende Abbiidung der Zeichnungen ist mit der Zusammenfassung zu veroffentlichen: Abb. Nr. 

^ _ , keine der Abb. 

wie vom Anmelder vorgeschlagen i — i 

Q well der Anmelder seibst keine Abbiidung vorgeschlagen hat. 
I I well diese Abbiidung die Erfindung besser kennzeichnet. 
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INTERNATIONALE^ECHERCHENBERICHT 

A KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANUts 

IPK 7 C2 3C14/34 

.... dar ln.erna.ionalen P..n..ass,..a.lcn (IPK) Cor n... ..r n.tlo nalen Klassl,iKa.lon und der IPK 
B. RECHERCHIERTEGEBIETE 



hationales Aktenzeichen 

^T/EP 99/05409 



R^cherchlertar Mind.s.pr0.s.oft (Klassi.ika.icnssystem ur,d Kla. sitikaticnssymbole ) 

IPK 7 C23C 



Recherchierte 



aber nicht zum Mindestprufstoff gehorende veroftentlichungen. 



Wahre 



nd der internationalen Recherche konsultierte Glektron.sche 



Datenbank (Name der Datenbank und evtl. ven^endete Suchbegnffe) 



C. ALS WE SENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 

Bezeichnung der Veroffentlichung, soweit 



Kategorie" 



X/i' 



erforderlich unter Angabe der in Betracht tommenden Teile 



US 3 282 816 A (KAY ERIC) 

1. November 1966 (1966-11-01) 

Spalte 7, Zeile 19 -Spalte 8, Zeile 39; 

Abbildungen 3,4 

US 4 090 941 A (WRIGHT ROBERT JOSEPH ET 
AL) 23. Mai 1978 (1978-05-23) 
Spalte 2, Zeile 29 -Spalte 5, Zeile 3; 
Abbildungen 1,2 

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 

vol . 1998, no. 01, 

'i.o .lanuar 1998 (1998-01-30) 

fjP oS 2^1824 A (HITACHI LTD;HITACHI INF 

TECHNOL:KK), , ^ 

16. September 1997 (1997-09-16) 

Zusammenfassung 

-/-- 



Betr. Anspruch Nr. 



12.4-8. 

i6,ii,i8 



1,4-8, 
10-12 



1,6,10 



waiters Varoffantliohungen sind der Fortsetzung von Feld C zu 
enlnehmen 



jy j Siehe Anhang Patentfamilie 



. Besondere Kategorien von angegebenen Veroflentlichungen 

"A" veroffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, 

^Sernichtalsbesondersbedeutsamanzusahenist 
"E" altered Dokument, das jedoch erst am odor nach dem internat.onalen 
Anmeldedatumveroffentlichtworden.sl ,^,y,,„ 

veroffentlichung die ge^^^^^^^^^^^^ 

i=£~Snro=^^^^^ 

dem beanspruchten Priontatsd atum veroffentl.cht worden ist 

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 



Senslcher Tatlgkeit beruhend betrachtet worden 
Y- veroffentlichung von besorderor Bedeutung; die beanspmcfito Ert.ndung 

diese Verbindung fur einen Fachmann naheliegend ist 
Veroffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist 



29. November 1999 



Name und Postanschrifl der internationalen Recherchenbehorde 
Europaisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2 
NL - 2280 HV Rljswijk 
Tel (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo ni, 
Fax; (+31-70) 340-3016 

Fofmblatt PCT/lSA/210 (Blart2) (Jul! 1992) 



Absendedatum des internationaten Recherche nbenchts 

03/12/1999 

Bevoilmachtigter Bediensteter 

Patterson, A 
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ationales Aktenzeichen 

T/EP 99/05409 



C fFortsetzung) ALS WESENTLICH AN GESEHENE UNTERLAGEN 

- atagone^ I B.z.ichnung d.r Verott.ntl.chung, s oweit e.orderllch unter Angab. d.r ,n Be.rach. Komn.ond.n Te„. 



A U 



US 5 277 779 A (HENSHAW WILLIAM F) 
11. Januar 1994 (1994-01-11) 
Anspruche 1-9; Abbildungen 1,3 



1-19 



1 



1 
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INTERNATIONALE^ 

Angaben zu Vsroffentlichungi 



CHERCHENBERICHT 

ur selben Patentfamilie gehoren 



inationales Aktenzeichen 

CT/EP 99/05409 
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Mitgliea(er) der 




Datum dsr 


al ly Cl Ul 11 Lt!S> r dlt?! 1 lUUtxU 1 I 1 CI 1 L 


VGroffsntlichuDQ 




PatGntfamiiie 




Veroffentlichung 


US 3282816 A 


01-11-1966 


FR 


1417190 


A 


02-02-1966 






GB 


1054660 


A 





US 


4090941 
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23-05-1978 


KEINE 


JP 


09241824 
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15-09-1997 


KEINE 


us 


5277779 
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11-01-1994 


KEINE 
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